




































































专利名称(译) 有机场致发光元件用材料和使用其的有机场致发光元件

公开(公告)号 CN103988329B 公开(公告)日 2016-07-13

申请号 CN201280060913.1 申请日 2012-11-22

[标]申请(专利权)人(译) 新日铁化学株式会社

申请(专利权)人(译) 新日铁住金化学株式会社

当前申请(专利权)人(译) 新日铁住金化学株式会社

[标]发明人 多田匡志
甲斐孝弘
浅利彻
小川淳也

发明人 多田匡志
甲斐孝弘
浅利彻
小川淳也

IPC分类号 H01L51/50 C07F19/00 C09K11/06 C07F5/02 C07F7/08

CPC分类号 H01L51/0094 C07F5/02 C09K11/06 H01L51/0067 H01L51/0074 H01L51/008 H01L51/0085 H01L51
/5012 H01L51/5016 H01L51/5056 H01L51/5072 H01L51/5096 H05B33/14 H05B33/20

代理人(译) 赵曦

优先权 2011271173 2011-12-12 JP

其他公开文献 CN103988329A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供改善元件的发光效率、充分确保驱动稳定性、且具有简略的
构成的有机场致发光元件(有机EL元件)。该有机场致发光元件在基板上
层叠阳极、有机层和阴极而成，其特征在于，在选自发光层、空穴传输
层、电子传输层、电子阻挡层和空穴阻挡层中的至少一个有机层中含有
碳硼烷化合物，所述碳硼烷化合物具有至少一个碳硼烷环，其碳上具有
甲硅烷基。
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http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN103988329B

